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摘要(译)

公开了一种制造能够形成精细图案的阴极电极的电致发光显示装置的阴
极电极的方法。所公开的步骤包括：在透明绝缘基板上形成阳极;形成具
有条形结构的绝缘隔板，以与阳极电极交叉，并在基板上形成像素形成
区域;形成以预定距离分开的有机薄膜像素，其中插入绝缘隔板;在所得结
构的表面上沉积阴极金属层;通过使用激光在阴极金属层上执行蚀刻工
艺，形成暴露绝缘隔板的预定部分的阴极电极。
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